
 

美光為聯發科最新 Helio 智慧型手機平台提供業界最高容量的單片行動記憶體 

美光 12Gb LPDDR4X DRAM 已通過聯發科 Helio P90 智慧型手機平台參考設計的使用驗證 

晶片封裝提升雙倍記憶體容量，單台智慧型手機容量可高達 12GB LPDRAM  

 

美國愛達荷州博伊西市（2018 年 12 月 13 日）- 美光科技公司 (Nasdaq: MU) 為創新記憶體和儲存解決方

案的領導廠商，今日宣布其「單片 12Gb 低功耗雙倍數據傳輸速率 4X (LPDDR4X) DRAM」已通過聯發科

最新 Helio P90 智慧型手機平台參考設計的使用驗證。美光的 LPDDR4X 能為單台智慧型手機提供高達 

12GB
1
 的低功耗 DRAM (LPDRAM) ，並透過在單一封裝內堆疊八層晶片，在不增加尺寸大小的情況下，使

記憶體容量較前一代產品增加一倍。 

 

由於功能強大的行動應用程式的使用率提升，刺激消費者對手持裝置對運算與資料密集屬性的需求，進而

帶動高價值記憶體解決方案的成長，此類型記憶體解決方案能全面發揮新一代智慧型手機的所有潛能。美

光的 LPDDR4X 是業界最高容量的單片行動記憶體，藉由領先業界的頻寬、容量與省電優勢，協助智慧型

手機製造商發揮高解析度圖像的效益、並經由人工智慧而具備圖像優化及多媒體功能。 

 

美光科技資深副總裁暨行動事業部總經理 Raj Talluri 博士表示：「美光致力於提高智慧型手機與其他邊緣

裝置的運算與資料處理能力，並持續與聯發科等晶片大廠合作。我們的單片 12Gb LPDDR4X 將在人工智慧

與多媒體領域中催化更多令人興奮的新款行動應用程式，隨著 5G 普及化後更將大幅帶動此一趨勢發展。」 

 

聯發科 Helio P90 智慧型手機晶片組結合目前最強大的人工智慧技術「APU 2.0」，是一款專為強大人工智

慧應用與遊戲使用者體驗而設計的創新融合 AI 架構。 

 

聯發科無線通訊技術副總經理 Martin Lin 表示：「聯發科新款智慧型手機平台 HelioP90 為人工智慧與成像

應用提供領先業界的性能，同時又能保持高效性能。美光的 LPDDR4X 將支援我們全力為智慧型手機平台

開發更多先進技術，讓行動體驗更加豐富。」 

 

美光的 LPDDR4X 記憶體提供業界最快的 LPDDR4 時脈速度，並大幅改善功耗，讓聯發科得以提升新一代

行動應用程式的性能。LPDDR4X 在單一薄型封裝內實現高密度存儲，資料傳輸速率每秒高達 4266 百萬位

元 (Mb/s) ，能滿足未來人工智慧邊緣資料處理的需求。如此高速的資料傳輸速率將有助於減輕在裝置上同

時執行機器學習和雲端人工智慧訓練時的資料交易工作負載。隨著 5G 行動技術部署的加速，高速的資料傳

輸速率與即時資料處理的能力，將為行動裝置使用者帶來身臨其境與全方位的更多體驗。 



 
 

使用美光 LPDDR4X 技術的新款聯發科 Helio P90 智慧型手機晶片組，將應用在行動裝置中，並預計於 

2019 年夏季進入量產。欲瞭解更多資訊，請參考 https://www.micron.com/solutions/mobile-memory。 

 

更多美光連結： 

追蹤我們的 Blog、Twitter、LinkedIn 和 YouTube 

 

關於 Micron Technology, Inc. (簡稱“美光”) 

美光為創新記憶體和儲存解決方案的領導廠商。美光的全球品牌 Micron®、Crucial® 和 Ballistix® 擁有廣

泛的高性能記憶體和儲存技術產品組合，其中包括 DRAM、NAND、NOR Flash 和 3D XPoint™ 記憶體。

它們都正在改變世界使用資訊的方式，使人們的生活更豐富。以 40 年的技術領導地位為後盾，美光的記憶

體和儲存解決方案可支援在雲端運算、數據中心、網路、行動裝置和車用等關鍵市場領域具顛覆性的最新

趨勢，包括人工智慧、機器學習和自動駕駛。美光的普通股在 NASDAQ 上市交易，其股票代碼為 MU。欲

知更多美光相關資訊，請至 www.micron.com 。 

 

美光媒體關係聯絡人 

Vishal Bali 

vbali@micron.com 

+1 (408) 822-0291 

# # # 

 

©2018 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及／或規格若有修改，恕不另行通知。所有訊息均以「現狀」

為基礎提供，無須任何保證。附圖可能未按比例繪製。任何日期僅為估計。Micron 與 Micron 繞軌道運行標誌為 

Micron Technology, Inc. 的商標，所有其他商標則為個別持有人的財產。 

 

參考資料: 
1
 12 Gigabit (Gb) = 1.5 Gigabyte (GB); 8 顆晶粒 LPDRAM 封裝最多提供 12GB 
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